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ABSTRAK 

Polipirol (PPy) adalah salah satu polimer sintetik dari kumpulan polimer pengalir. Bahan 

ini boleh bersifat seperti bahan semikonduktor bila didopkan dan akan bersifat pengalir 

jika disediakan di dalam bentuk filem nipis. Dalam kajian ini, penentuan ciri-ciri elektrik 

seperti jurang tenaga dan nilai kekonduksian elektrik bagi filem nipis PPy telah 

dilakukan. Pemendapan filem nipis PPy dilakukan dengan menggunakan kaedah penyalut 

berputar. Ketebalan filem nipis PPy diukur dengan menggunakan ellipsometer. Serapan 

optik bagi filem nipis PPy telah dilakukan menggunakan spektrofotometer pada julat 

panjang gelombang di antara 200 nm hingga 800 nm. Seterusnya dengan menggunakan 

nilai serapan yang sama jurang tenaga optik dapat ditentukan. Kekonduksian filem nipis 

PPy menggunakan kaedah penduga empat titik pada keadaan gelap, di bawah lampu 

tungsten yang berbeza-beza keamatannya serta di bawah sinaran cahaya matahari. 

Keputusan menunjukkan bahawa filem nipis PPy bersifat semikonduktor di mana nilai 

kekonduksian filem nipis di dalam keadaan gelap adalah 2.19 x 10·
2
.n-

1
m·

1 
dengan jurang 

tenaga bemilai 4.05 eV. Kekonduksian filem nipis PPy meningkat apabila didedahkan 

pada cahaya lampu tungsten dan cahaya matahari yang berbeza-beza keamatannya. 

Ketebalan filem nipis PPy adalah (79.26 ± 0.0 I) A. 
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ABSTRACT 

Polypyrrole PPy is one of the synthetic polymer. It can be as a semiconductor if there's 

been a doping and it also can be a conductor if it was produced in thin films form. In 

thins research, the electrical characterization of the thin film PPy such as the electrical 

conductivity and the energy gap were done. Thin films PPy were prepared using the spin­

coating technique. The thickness of the film were measured by ellipsometer meanwhile, 

the optic absorption been measured using the spectrophotometer at the range of 200 nm 

until 800 nm for the wavelength. Energy gap of the thin film PPy can be calculated using 

the value of the absorption by the spectrophotometer. The conductivity of the thin film 

PPy measured using the four point probe method and it been exposed to the variable 

intensity of the tungsten light, in the dark and under the sunlight. The result shows that 

this thin film PPy have the semiconductor characteristic with the conductivity value is 

2.19 x 10-2n-
1m-1 in the dark and it conductivity were increase due to the increase of the

intensity of the tungsten light and the sunlight. The energy gap for the thin film PPy are 

about 4.05eV. The thin film thickness is (79.26 ± 0.01) A. 
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